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Prética: 9
Assunto: Amplificadores de Pequenos Sinais
Objetivos: Determinar 0 ganho, asimpedancias de entrada e de saida, observar as relagfes de fase e as distorgdes
do amplificador emissor comum.
Material necessério: Transistor BC 548, Resistores de 10KQ, 3K9Q, 2K2Q, 1K5Q e 1K2Q
Potenciémetro de 10 KQ, Capacitores de 1uF/25V(2) e 100uF/25V
Elaboracéo: Carla e Jorge Henrique

AMPLIFICADORES

Amplificacdo é um processo mediante o qual uma variagdo ocorrida na entrada de um circuito
aparece ampliada na saida.
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Aplicando este conceito ao transistor, se provocarmos uma variagdo na corrente de base,
obteremos uma variagdo muito maior na corrente de coletor.

As variagfes na base sdo provocadas pela aplicacdo de um pequeno sinal de c.a. na entrada, que
aparece na saida com seu valor ampliado, mas sendo um reflexo fiel da entrada.
Configuracéo

Denomina-se “configuracdo” a disposi¢do que o trangstor apresenta frente ao sinal de entrada e
de saida, dependendo seu nome do terminal comum a entrada e a saida. Ha trés tipos principais de

configuracdo: Emissor Comum, Coletor Comum e Base Comum. Nesta prética, nosso estudo se limitara a
configuracdo Emissor Comum.

Amplificador Emissor Comum
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Pode-se observar que a entrada (Vi) é
aplicada na maha base - emissor e a saida (Vo) é
obtida na malha coletor - emissor.
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Car acteristicas:
Ganho de tensdo dlto;
Impedancia de entrada média;
Impedancia de saida média;
Inversdo de fase.

Tarefas:

|. Determinagdo do Ganho de Tensdo do Amplificador

1. Montar ocircuito a seguir:
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2. Com Sl e S2 abertas, medir as tensdes quiescentes (CC) nos terminais do transistor (VB, VE e VC).
Anotar natabela.

Fechar Sl e gjustar a saida do gerador de sinais para que atensdo Vi (tensdo na base do transistor)
sgja senoidal de 10 mVpp e 1 KHz.

Medir Vo com o osciloscopio. Cdcular o ganho de tensdo (Av =Vo/ Vi) eanotar.

Medir e observar a forma de onda em RE (Ve).

Desenhar Vi, Voe Ve

Observar arelacdo de fase entre Vi e Vo, visualizando ambas simultaneamente. Anotar.

Fechar S2 erepetir oitem 4. Anotar.
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[I. Determinac&o da | mpedancia de Entrada

1. Conectar um potencidbmetro de 10KQ em série com a entrada, como indicado na figura a seguir.
Conectar um cana do oscil oscopio a saida do gerador (V@) e outro a entrada do circuito (Vi).
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2. Variar o potenciémetro até que atensdo aplicada em Vi sga metade da entregue pelo gerador (V@).
3. Reirar o potencibmetro e medir o valor gustado de resisténcia. Este valor mais 1kQ sera a
impedancia de entrada (Zi). Anotar natabela. Recol ocar a conex&o do gerador ao circuito.

[11. Determinacéo da | mpedancia de Saida

Conectar um potencidmetro de 10KQ a saida como indicado na figura a seguir. Conectar o
osciloscépio em paralelo com o potencidmetro e variar este até que a leitura de Vo seja metade da
obtida no item 4 datarefal. Retirar o potenciémetro e medir aresisténcia gjustada. Este valor seraa
impedancia de saida (Z0). Anotar natabela.

V. Distorcdode Amplitude

1. Reirando o potenciémetro de 10KQ, conectar o osciloscopio a saida Vo . Aumentar lentamente
aamplitude de saida do gerador (V@) até observar distor¢do. Observar e desenhar aforma de
ondadeVieVo.

2. Seguir aumentando a amplitude de Vi até observar ambos os picos de Vo recortados. Desenhar
asformas de onda.

3. Observar os valores anotados na tabela e tirar conclusdes.

VB VC VE | Av(9carga) |Relacdodefase | Av(dcarga) | Zi

Z0

calculado

medido
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